[bookmark: OLE_LINK1]浙江大学-钱塘高等研究院联合培养博士研究生专项

[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]钱塘高等研究院（以下简称“高研院”）创办于2025年浙江省杭州市，是一所秉承“真理、自由、感恩”精神，以从事基础科学和应用科学研究为目标的非营利性科研教学机构。为协同培养集成电路及相关领域的拔尖创新人才，高研院与浙江大学集成电路学院共同设立联合培养博士研究生专项（简称“联培专项”）。联培专项博士生在浙江大学注册学籍，实行双导师制联合培养。第一年在浙江大学进行课程学习，自第二年起主要在高研院开展与学位论文相关的科研工作。联培专项博士生符合浙江大学毕业及学位授予条件，授予浙江大学毕业证书与博士学位证书。为激励联合培养的博士研究生科研创新，高研院为在读期间的联培博士生提供生活补贴与助研津贴。
[bookmark: _Hlk212038261]本专项的招生复试与录取工作纳入浙江大学集成电路学院统一流程，同步开展。请考生登录浙江大学研究生招生信息服务系统（https://yjsy.zju.edu.cn/grsinfo/zs/user/login）进行报名，并在“报考信息”页面的“备注1”栏中注明“参加浙江大学集成电路学院—钱塘高等研究院联合培养博士研究生项目”。同时，请将个人简历发送至高研院招生邮箱：tlma@tias.ac.cn。
欢迎申报联培专项的考生提前与招生研究方向负责人联系，联培专项的招生研究方向与负责人联系方式如下：

	招生研究方向
	方向负责人

	先进集成电路制造技术
	联系方式：fjyang@tias.ac.cn
联系人：杨阜基教授

	微纳电子前沿技术
	

	超大规模集成电路设计
	



